
Handelsregister Registre du commerce Registro di commercio
No 180 Mittwoch, 18.09.2002 120. Jahrgang

■ inSilicon International, Inc., Wilmington
(Delaware/USA), Swiss Branch Wallisellen-Zurich, in
W a l l i s e l l e n ,  Hertistrasse 29, 8304 Wallisellen, Zweigniederlas-
sung (Neueintragung). Firma Hauptsitz: inSilicon Internatio-
nal, Inc. Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft nach dem
Recht des Staates Delaware (USA). Hauptsitz: Wilmington (Dela-
ware/USA). Statuten Hauptsitz: Das Certificate of Incorporation
datiert vom 23.11.1999 und die By-Laws datieren vom
02.12.1999. Zweck Hauptsitz: Beschäftigung mit gesetzmässigen
Handlungen und Tätigkeiten zu deren Durchführung Gesell-
schaften unter dem Allgemeinen Aktiengesetz von Delaware (Ge-
neral Corportion Law of Delaware) gegründet werden können.
Kapital Hauptsitz: Kapital: USD 1.-- Liberierung: USD 1.-- Aktien:
100 Stammaktien zu USD 0.01. Angaben zur Zweigniederlas-
sung: Beschäftigung mit gesetzmässigen Handlungen und Tätig-
keiten, für die eine Schweizer Zweigniederlassung einer
amerikanischen Gesellschaft gemäss den schweizerischen Geset-
zen gegründet werden kann, betreffend den Vertrieb und mit dem
Vertrieb verbundene Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Li-
zenzgewährung für geistiges Eigentum an Halbleitern. Eingetra-
gene Personen: Hoberman, Barry A., Bürger der USA, in
Cupertino (CA/USA), Präsident und Delegierter; Hustein, Joseph
E., Bürger der USA, in Palo Alto (CA/USA), Mitglied und Sekretär;
Kuhn, René, von Genf, in Wallisellen, Leiter der Zweigniederlas-
sung, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young LLP, in San José
(CA/USA), Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 22558 vom 12.09.2002
(00645740 / CH-020.9.001.798-5)
                    


